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REVISION DESCRIPTION DATE APPROVED
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Dùng để set mode cho chân M1 M0
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Normal Mode -> Truyền nhận bình thường
Wake-up Mode -> Truyền kèm mã đánh thức Tx.
Power Saving -> Nhận thụ động.
Sleep / Config -> Ngủ sâu / Nhận lệnh cấu hình AT.

1 2 3 4

J2

GND

A

GND

+5V

A
B

DE
RE

DE
RE

TX2

RX2

GND
A
B
VCC

DI
DE
RE
RO

U10

RS485_MAX485

AUX

AUX

POS
+

NEG
-

J1

CON_XT60-M

PIN

V_BAT +

GND

PIN

PWR_E22
PWR_SOIL

G

D

S

Q1
P_FET _AO3407

V_BAT +

V_E22

V_BAT +

V_SOIL

V_E22

B
C

E
TR815PWR_E22

GNDGND

G

D

S

Q2
P_FET _AO3407

V_BAT +

B
C

E
TR815

GNDGND

PWR_SOIL V_SOIL

32
K

S
Q

W
S

C
L

S
D

A
V

C
C

G
N

D

U1 IC_DS3231_RTC

+3.3V

GND

SD
A

SC
L

W
K

U
P

WKUP
SDA
SCL

B12
B13
B14
B15
A8
A9
A10
A11
A12
A15
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
5V
GND
3.3V VB

C13
C14
C15

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0
B1

B10
B11

R
3.3V
GND
GND

ST
M

32
F1

03
C

6T
6 

K
IT

STM1

KIT STM32F103C8T6

IN+
IN-

O+
O-

U2

MODULE_MP1584EN

GND

IN+
IN-

O+
O-

U3

MODULE_MP1584EN

KHỐI PWR INPUT VS MCU
Khối này sẽ có nguồn 24/24 và MCU sẽ có chế độ sleep

ĐO PIN

KHỐI CONNECT VS RS485

KHỐI ON/OFF E22

RTC NÀY SẼ ĐÁNH THỨC STM

KHỐI NÀY SẼ LẤY NGUỒN V_BAT NUÔI CHO RS485 TO TTL

NUÔI CHO E22
QUA HẠ ÁP VỀ 5V

*

KHỐI ON/OFF SENSOR
Khi STM thức sẽ control chân PB13

PB13 = 1: FET mở V_BAT dẫn tạo ra V_SOIL = V_BAT

PB13 = 0: FET đóng V_BAT = 0V
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